Banc de vieillissement RF pulsé

GPM a amélioré les méthodes de stress classiques des transistors
de puissances radiofréquences. Cette approche consiste a intégrer
les spécificités de fonctionnement des transistors utilisés en profil
de vie type « RADAR » pour estimer leur durée de vie de maniére
plus réaliste qu'avec les méthodes conventionnelles. Cette méthode
de stress et d'analyse du vieillissement permet également une
meilleure estimation de la durée de vie des transistors.

Cette innovation vient répondre aux nouveaux besoins de
caractérisation du fait de l'arrivée de technologies de semi-
conducteurs « grand gap » qui ont permis de repousser les limites
de puissances et de fréquences des émetteurs RADAR. Cette
nouvelle méthode permet notamment de renforcer la fiabilité,
l'opérabilité et la maintenabilité de ces appareils.
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